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Opis stanowiska
Stanowisko: Stypendysta-Doktorant

Krétka informacja o stanowisku:
Warstwy tréjsktadnikowe CdMgO domieszkowane Eu

Szczegolowy opis stanowiska pracy:
Do obowigzkow doktoranta naleze¢ bedzie: — Wazrost krysztatow potprzewodnikoéw

tlenkowych metodg MBE i opracowanie techniki domieszkowania Eu dla tych
krysztalow. — Charakteryzacji uzyskanych materiatéw pod wzgledem wiasciwosci
strukturalnych, optycznych, elektrycznych. — Badanie transferu energii pomiedzy jonami
Eu a matryca. — Analizowanie uzyskanych wynikéw badawczych oraz aktywne
uczestnictwo w przygotowywaniu publikacji.

Wymagania:

- Kandydat powinien wykazywaé duze zainteresowanie naukami eksperymentalnymi,
ale takze w pewnym stopniu praca teoretyczng i posiada¢ pewne doswiadczenie w
zakresie optycznych technik pomiarowych.

- Dobra znajomos¢ programu Origin bedzie atutem.

- Do sprawnego napisania pracy doktorskiej niezbedna jest dobra znajomos$¢ jezyka
angielskiego w mowie i piSmie.

- Stopien Magistra w fizyce (lub rownowaznik ktéry pozwala na rozpoczecie studiow
doktoranckich w fizyce w kraju wydania).

- Aby by¢ zatrudnionym, kandydat musi zosta¢ przyjety do Szkoty Doktorskiej w ktorej
uczestniczy Instytut Fizyki. Wnioski o zatrudnienie sktadane sa poprzez rekrutacje do
Szkoty Doktorskiej, ktora odbywa si¢ online na warsaw4phd.eu.

Dyscyplina naukowa: Fizyka

Specjalnos$¢: fizyka ciata statego, wzrost krysztatow.

Doswiadczenie: Poczatkujacy lub 0-4 lata (Post-graduate)

Profil naukowy wg EURAXESS (szczegély): First Stage Researcher (R1)
Tryb zatrudnienia: Czas okreslony (33 miesiace)

Wymiar etatu: Pelny wymiar czasu

Wynagrodzenie: fundusze z projektu 5000 PLN miesig¢cznie, przed odjeciem
obligatoryjnych sktadek ZUS (~15%).

Kontakt
Dodatkowe informacje o stanowisku udziela

Ewa Przezdziecka (e-mail: eilczuk@ifpan.edu.pl)
https://www.ifpan.edu.pl/instytut-fizyki-pan/oddzialy-naukowe/oddzial-fizyKi-i-
technologii-nanostruktur-polprzewodnikow-szerokoprzerwowych/on4-4-zespol-
mikroskopii-i-spektroskopii-elektronowej.html
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Sktadanie dokumentow

Termin skladania: 04.01.2024 r. Zgloszenia nadestane po terminie nie beda
rozpatrywane.

Wymagane dokumenty:
» Naukowy Curriculum Vitae
* List motywacyjny
* Dyplom Magisterski czy rownowaznik (lub wyjasnienie o tym kiedy dyplom Mgr jest
spodziewany)
* Przebieg studiow (obecnie zaliczonych semestrow)
* Zalecane: List rekomendacyjny od pracownika naukowego, lub podanie emaila do
nich.

Wszystkie materiaty nalezy przesta¢ w formie elektronicznej poprzez ztozenie wniosku
w rekrutacji do Szkoty Doktorskiej warsaw4phd.eu, wybierajac projekt " Warstwy
trojsktadnikowe CdMgO domieszkowane Eu". System sktadania wnioskow bedzie
aktywny od 21.12.2023 r. Wyniki konkursu o stanowisko zostang ogloszone do
02.02.2024 r.



